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SUIZA.

En la memoria de la patonte suiza n® 265.192 ests
descrito un procedimiento para le descomposicién.de cloruros
metélicos voldtiles, espscialmente también de cloruro titdnico,
con gases que contengan oxfgeno para la obtencidn de dxidos
me tdlicos finamente pulverizados a elevadas temperaturas con
formacidén de llemas. En este procedimiento se uéiliza.una
mezela (ges de reaccidn) de vapor de cloruro metdlico ¥y
gas conteniend oxf{geno con uha temperatura méxima de 5008C.
que se deja afluir al recinto de reaccidn y enciende en'liama,

para lo que se produce al menos la cantidad de calor necesaria
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para la produccidn ds la llama pggtgiaio de un surtidor
especial de calor dentro del recinto de reaccidn. Una forma
egpecial de realizacidn dsl procedimicento de la citada paten-
te suiza, utiliza el calor producido por una reaccidn quimica
exotérmica dentro del recinto de reaccidn para el encendido

de le mezcla de cloruro metdlico y ox{geno. Como reaccidn
auxiliar exotérmica se menciona en dicha patente especialmente
la combustidn de gases combustibles, como 6x1do de carbomo

s hidrdgenc mediante gases que contengan ox{geno. Para ello
puede llevarse a cabo la Teaccidn auxiliar de tal forms que

el gas canbustible y el gas conteniendo oxigeno para su com-
bustidn trafdo sl menos en parte separadanents del ges de
reacel én sean conducidos concéntricamente en tormo 2 la mezecla
de ges de reaccidn al recinto de reaccidn. As{ se produce en
torno a la corrients de gas de reaccidn una llama suxiliar
constantemente encendida, en la que la mezcla de gas de
reaccidn se enciende de modo uﬁiforme en llams.

En la descomposicidn de tetracloruro segin el
procedimiento de la memoria de la patente suiza n®? 2b5.192
depende el tamafio de partfculas del xido titdnico obtenido
de las condlciones de descomposicién. ¥n ello desempefin espe-
cialmente la eoncentracidn del vapor de cloruro titénico en
la mezcla de réaccién,la temperaturg de llamzs y la forma de
ejecucidn un papel importante. Pars lograr un dxids titdnico
de gran finura es, con arreglo a las conocidas exigencias
ffsico-quimioas sobre formacidn d e cristales, de gran venta-
Ja, realizar muy rdpidamente la reaccidn de descomnposicidn,
para que las pertfculas primeramente formsdus no tengan ya
ocasidén d e seguir crecisndo. En la ejecucién del procedi-

mientc en gren escals pueden surgir en sate aspecto obstéculos,
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un grano fino, por ejemplo, utilizando una mezcla de gas de

reaccidn con reduclda concentracidn de clorum titdnico, en-
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zarse los dispositivos descritos en la memoria de la patente
suiza y en otra solicitud de patente presentada a nombre de
los solicitantese.

EJEVTFLO 1,

Una solucién de 1% de clorum de silicio en cloruro
titdnico 1fquido es llevada continuadamente a un recipiente de
evaporaoién, cuya temperatura sea mantenida a 95%C. A través
de este recipiente de evaporacidn es conducide una mezcla de
gas,compuesta de aproximadsmente 60% 0, ¥ 40% Ny. La meocla
saliente de gas des reaccidn tendrd despuds una composicidn de
aproximadamente 25% (volimenes) TiCl4, 0,25% 31014, 44,75% 0,
y 304 N,. Bsta mezcla de geas es llevada desde un quemador,gue
consta de tres tubos concéntricos, a través de la tuberfa cen-
tral de acceso (de 2 ¢/m. de luz) a la cdmara de reaccidén con
uns velocidad de salida de 500 c¢/m. por segundo. En la tuberfa
central de acceso es conducido gas de mondxido de carbono y en
la més exterior,dx{gsno puro.la cantidad de mondrido de carbono
se fijJa ds tal modo,que & 1 molécula de TiCl4 llegue a afluir
1,2 moldeulas de GO. La cantidad de oxfgeno es la exactamente
estequiométrica para la combustidn del CO. ILa velocidad de
salida de los dos 1ltimos componentes importa 200 e¢/m. por se-
gundo. La camara de reaccidn es mantenida a unz temperatura
de 900%, Se obtendrd un pigmento blanco de dxido titédnico de
estructura anatdsica con un tamafioc de granulacién de 0,1 & 04;#31
BJEMPLO 2. '

R V-A una mezcla de 1 parte de wvapor de Ticl4, 1,5
partes de 02 vy 1,5 parteske Nz de 952 C. se le afiade una mezcla
de gas, compuestz de 0,05 partes de vapor de 81014 y 0,1 partes
de N, y obtenida por cloruracidn inmediatamente anterior de

Si elemental a 6002 C. lLa mezcla total es descompuesta en el

.
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mismo quemador y en las mismas condiciones que en sl esjemplo

12, Se obtiense un pigmento con un tamafio intaermedio de par-
t{culas de aproximadamente 0,1,,“’.
- NOTA -

Descrita suficiéﬂtamehfe la naturaleza del invento,
as{ como la manera de realizarlo en la préctica debe hacerse
congtar que las disposicionss anteriormente indicadas son sus-
ceptibles dse modificaciones de detalle, en cuanto no alteren
su principic fundamentel. También se hace comstar que el
invento corregp onde a ung patente pressntads en Suiza eon
fecha 8 de octubre de 1945, n® 49.463, acogiéndose, por lo
tanto, a los beneficios que conceden los Convenios Interna-
cionales en vigor y siendo 1o que constituye la esencia del
referide invento y por lo que se salicita Patents de Inven-
c¢idén, por 20 afios en Espafia; MPROCEDILIILNTO PARA Li OBTLNCION
Di BIOXIDO TITANICO DE LIUY ELEVADA FINURA"; caracterizdndose
por lo siguiente: | - H

12 .- Procedimiento para la obtencidn de 6xido titd-
nico de muy elevada finura,por descomposicidén de gases conte-
niendo vapor de clorurc titanico y ox{geno,dejando afluir una
mezcla de wvapor de cloruro titdnico y oxfgeno con una tempera-
tura méxima de 5008C. a una ocdmara de reaccidén y encendiéndola
all{ por medio de una reaccidn auxiliar qufmica exotérmica en
llama, caracterizado por sl hecho de afiadirse al clorurc tita-
nico antes de la descomposicidn reducidas cantidades de una
materia conteniendo silicic y que en las condiciones de la
descomposicidén formen 8xido de silicio.

2% .~ Procedimiento, segin reivindicacidn 1%, para
obtencidn de un dxido titdnico con un tamafio de partfculas de

eproximademente 0,3 W, ceracterizado por el hecho de que la
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eantidad de la materia conteniendo silicio adicionada al
cloruro titdénico se calcula de tal modo que en el cloruro
titdnico producido esté contenido de 0,01 - 2% en peso de
dxido de silicio. |

3¢ .~ Procedimiento segin reivindicacidn 1%, para
la obtencidn de un Sxido titdnico con un tamafio ds partfculas
inferior a O,B,ﬁt,caracterizado por el hecho de que la cantidad
de materia conteniendc siliclo adicionada al cloruro titénico
se calcula de tal modo que en el dxido titdnico producido
esté contenido de 0,05 - 10% en pesoc de Sxido de silicio.

42 .~ Procedimiento segin reivindicacidn 12, carac-
terizado por él hecho de que al vapor de cloruro titédnico se
le adicions silicio elemental finamente pulverizado.

52 .- Procedimiento segln reivindicacidén 12, carac-
terizado por el hecho de que al cloruro titdnico se le adicio-
na une materia conteniendo silicio y que en lag condiciones

en que llega @& utilizarse la mexeclz de vapor de clorurc ti-

Vténico y gas conteniendo oxigeno, es de constitucidn vaporosa.

6% .- Procedimiento segin reivindicszcidn 5%, carac-
terizado por el hecho de que sl clorurc titdnico ce le adicio-
na una aleacidn éxenta de agua de silicio-halogenato,

7¢ .~ Procedimiento,segin reivindicacidn 5%,carac-
terizado por el hecho de que al clorurc titdnico se le adicio-
na una aleacidn or;dnice voldtil.

82 ,- Procedimisnto para la obtencidn de bidxido
titdnico de méy elevada finura;tal y como queda substancial-

mente descrito en la presente memoria,que lcynzsta de siete ho-

jas escritas a méquina por una sola cara. |
zdrid, {6 0CT. 1594
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